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Tabela 1. Pomiar charakterystyk anodowych tyrystora I A = f(UAK ) przy IG = const.

IA [mA]
IG(1) = ..........

UAK  [V]

IA [mA]
IG(2) = ..........

UAK  [V]

Tabela 2. Pomiar napięcia przełączania UP tyrystora w funkcji prądu bramki I G.

UAK  = UP [V]

IG [mA]
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Tabela 3. Pomiar charakterystyk przejściowych tranzystora IGBT ......................:
I C = f(UGE) przy UCE = const.

IC [A]
UCE (1) = ..........

UGE [V]

IC [A]
UCE (2) = ..........

UGE [V]

Tabela 4. Pomiar charakterystyk wyjściowych tranzystora IGBT .......................:
I C = f(UCE) przy UGE = const.

UGE (1) = ............................ UGE (2) = ............................. UGE (3) = ............................

IC [A] U CE [V] I C [A] U CE [V] I C [A] U CE [V]

Opracowanie wyników.

1. Wykreślić charakterystykę tyrystora IA = f(UAK ) w oparciu o wyniki zawarte w tabeli 1.

2. Określić wartość prądu podtrzymania IH.

3. Wykreślić przebieg napięcia przełączania UP w funkcji prądu bramki IG w oparciu o wyniki

zawarte w tabeli 2.

4. Na podstawie przerysowanych z ekranu oscyloskopu przebiegów czasowych prądu i napięcia

anodowego opisać zjawiska występujące w tyrystorze w poszczególnych zakresach pracy.

5. Wykreślić stosowne charakterystyki tranzystora IGBT . Wyznaczyć napięcie progowe.

6. Porównać przebieg otrzymanych charakterystyk wyjściowych tranzystora IGBT

z charakterystykami odpowiednich tranzystorów MOS.


